
接合形電界効界トランジスタ
Junction Field Effect Transistor

2SK508

Nチャネル接合形シリコン電界効果トランジスタ

高周波増幅用

2SK508はビデオ･カメラ等のビデオ帯アンプ用,高周波増幅用およびアナログスイッチ用に開発されたFETです｡

特長/FEATURES

oHigh　gmですo

暮yfsI2-26 mS TYP･ @VDS-5･O V, VGS-0, i-1･O kHz

o低Cissです｡

C.ss-4.8pF TYP. @VDS-5.0 V,ID-10 mA,f-1.0 kHz

o低オン抵抗です｡

RoN-40　E2　　　　　@VDS-0.1 V, VGS-0

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATJNGS (Ta-25 ℃)

項目 凛ｨﾘb�定格 �%�犬�

ゲート.ドレイン間電圧 蒜4ﾂ飛�-15 ���

ゲート.ソース間電圧 錨tﾅ4��l-15 ���

ドレイン.ソース間電圧 錨E5い�15 ���

ドレイン電流 �DB�50 網��

ゲート電流 �Dr�5 網��

全損失 ��B�200 耗r�

ジャンクション温度 彦｢�150 ����

保有温度 稗"�-65-+150 ����

*VGSニー4.0 V

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta-25 oC)

外形図/PACKAGE DIMENSl0NS

(Unit : mm)

項Ei 凛ｨﾘb�条件 蛮uD粐�でYP. 番�や�単位 

ゲートしや断電流 又u52�VGSニー10V,VDS-0 �� 蔦����nA 

ドレイン電流 �DE52｢�VDS-5.0V,VGS-0 ����20 鉄��mA 

カットオフ電圧 錨u2�fb��VDS-5.0V,ⅠD-lo〟且 蔦�綯�-1.4 蔦2���Ⅴ 

順伝達アドミタンス 迫肪ﾄfﾂ�VDS-5.OV,ID-10mA,i-1.OkHz ��B�19 ��mS 

順伝達アドミタンス 棉粘Rﾓ"�VDS-5.0V,VGS-0,f-1.OkHz ��B�26 ��mS 

入力容量 �6ﾂ�VDS-5.OV,ⅠD-10mA,i-i.OMHz ��4.8 ��pF 

帰還容量 �7'72�VDS-5.0V,王D-10mA,f-1.OMHz ��i.6 ��pF 

*パルス測定PtJIse Width≦l ms, Duty Cycle≦1 %

IDSS区分/王DSS Classification
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2SK508

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS汀8-25 oC)

TOTAL POWEFi DJSSIPATl0N vs.

AMBIENT TEMPERATURE

Freeair 

25　　　　50　　　　75　　　100　　　125

周囲温度　㌔(oC)

nRAIN r:URRENT vs. GATE TO

SOURCE VOLTAGE

VDS-5.OV 

/ ��

/ �� 

-2.0　　　-1.6　　　11.2　　　-0 8　　　-0.4

ゲート･ソース間電圧　VGS (Ⅴ)

GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE vs.

ZERO･GATE VOLTAGE DRAIN CURRENT

VDS-5.0V lD-3.5mA 

I �� ��l �� 鳴�l ��

I �� ��l �� 鳴� �� 亦� 鳴�l 

I �� ��l �� �� �� 鳴� 白�l ��

l 鳴�l ��】 白� 白� �� 鳴� 

l 鳴�l �� 鳴� 白� �� 鳴� 

5　　10　　　20　　　　50　　1 00

ドレイン電流IDSS (mA)

DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO

SOURCE VOLTAGE

l VGSここP I 

/ �� �� ��-0.2 ���

∫ �� �� ��0 ��

m �� �� ��-4 秒���
Yr �� �� ��-0,6 白���
『 �� �� ��-0.8 ���

-1.0ヤ I 

5　　　　　10　　　　15

ドレイン･ソース間電圧　VDC (VI

FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs.

ZERO-GATE VOLTAGE DRAIN CURRENT

VDS-5.0V f-LOkHz 

l ��l 鳴� �� �� �� ��l ��l 鳴�t 

I ��I 鳴� �� �� �� �� ��T 鳴� 

ls＼ ��3Rﾒﾖ���� �� �� ��u 冤 � �� �� �� 

t i �� �� ��ly,S 姪"�(ED-lo叶 ll 剪� �� �� 

I 鳴�l 鳴� �� ��1 鳴� �� �� 

I �� �� �� �� �� �� ��

5　　　10　　　20　　　　　50　　1 00

ドレイン電流　王DSS (mA)

lNPUT AND FEEDBACK CAPACITANCE vs.

DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

ZD-10mA f-1.OMHヱ 

l 鳴�】 �� 鳴� ��l �� ��J 

l �� 白�1 ��l 白�l �� �� ��J 

I ��l 白�l �� �� �� 鳴�

l �� ���iss �� �� �� 白�

C � �� �� �� 

f ��

lc, �72� �� �� �� 

I �� ��

l 白� 鳴� �� �� �� �� ��

l ��I 鳴� 鳴�l 鳴� �� �� �� ��

0.5　　1　　　2　　　　　5　　　10　　　20

ドレイン･ソース間電圧　VDS (Ⅴ)
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